
РЕФЕРАТ 

 

Роботу викладено на 84 сторінках, вона містить 3 розділи, 43 

ілюстрації, 2 таблиці та 40 джерел в переліку посилань. 

Тема диплому оптичні міжз’єднання на кристалі. 

Об‘єктом дослідження є металодіелектричні стуктури на основі 

наночастинок срібла та діелектричних матеріалів – оксиду кремнію та 

нітриду кремнію, які можна використовувати в оптоелектроніці, пристроях 

обробки передачі даних і т.д.  

Предметом дослідження є спектральні залежності коефіцієнтів T, R,  та 

комплексних діелектричної проникності .  

Метою являється дослідження оптичних характеристик 

металодіелектричних структур на основі наночастинок  срібла та 

діелектричних матеріалів – оксиду кремнію та нітриду кремнію для 

створення оптичних хвилеводів на кристалі. 

В першому розділі проведений аналіз  стану сучасної проблеми 

створення оптичних міжз’єднань та методи реалізації нанорозмірних 

структур для іх створення. 

В другому розділі  приведені варіанти плівкових оптичних 

діелектричних хвилеводів та визначені необхідні параметри для їх розробки. 

В третьому розділі були отримані  спектральні характеристики 

залежності коефіцієнтів T, R,  та комплексних діелектричної проникності 

матеріалів на основі наночастинок срібла та діелектриків SiO2 і Si3N4. 

Аналіз методів реалізації нанорозмірних структур для створення 

оптичних міжз’єднань на кристалі опублікований на конференціях: 

1. «Перспективні напрямки сучасної електроніки», 6-7 квітня 2017 р. 

2.  «Електроніка - 2017», 25-27 квітня 2017 р. 

НАНОРОЗМІРНІ СТРУКТУРИ, ОПТИЧНІ МІЖЗ’ЄДНАННЯ, 

НАНОЧАСТИНКИ СРІБЛА, СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ABSTRACT 

 

The work, presented on 84 pages consists of 3 parts, 43 figures, 2 tables and 

40 sources in the list of references. 

The theme of Diploma is the optical interconnections on a crystal. 

The object of study is metal-dielectric structures based on nanoparticles of 

silver and dielectric materials - silicon oxide and silicon nitride, which can be used 

in optoelectronics, data processing devices, etc. 

 The subject of research is the spectral dependence of T, R, and complex 

dielectric constant. 

Purpose of the work −  research of optical characteristics of metal-dielectric   

structures based on silver nanoparticles and dielectric materials - silicon oxide and 

silicon nitride for creating optical waveguides on a chip. 

First section has the analysis of modern problems of creating an optical 

interconnectios and methods of realization of nanoscale structures to create them. 

Second section has the variants film optical dielectric waveguides and set the 

necessary parameters for their development. 

Third section has spectral characteristics of T, R, and complex dielectric 

constant materials based on silver nanoparticles and dielectric SiO2 and Si3N4. 

The analysis of methods for implementing nanoscale structures to create 

optical interconnections on the chip are published in conferences: 

1. "Perspective trends of modern electronics", 6-7 April 2017. 

2. "Electronics - 2017", 25-27 April 2017. 

 

NANO-SIZED STUCTURES, OPTICAL INTERCONNECTIONS 

SILVER NANOPARTICLES, SPECTRAL CHARACTERISTICS 
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